FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation

DC/DC-Wandlerschaltkreis

Applikationsschaltungen und -hinweise

U 7660 DC

Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) TGL 45025
Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter (Bedingungen) Kurzzeichen min. max. ® monolithischer DC/DC-Spannungs-
Betriebsspannung Uee V] 0 105 war}dler in HFO-MACMOS-Techno-
Verlustleistung P, [mW] 300 IOgle_ . .
Umgebungstemperatur 9, °C) 0 70 ® Betriebsspannungsbereich 2V bis
zulidssige Dauer eines Ausgangskurz- v
schlusses e w0 ® nur minimale Aulenbeschaltung er-
Uee=55V) forderlich
Eingangsspannung fitr LV und ® achtpoliges DIL-Plastgehiuse
Oszillator Ugy 4]
Uee=<5,5V) -0,3 U +0,3V
(Uce>5,5V) U =55V Ug+0,3V

Vorzugsanwendungen
Kennwerte ® Invertierung einer positiven Be-

triebsspannung

Parameter (Bedingungen) Kurzzeichen min. max. @ Betriebsspannungsverdopplung

® Applikationsbeispiele  siehe  Bil-
Stromaufnahme Iec [nA] 500 der 10 bis 18
WUee=5V; R =)
Ausgangswiderstand R, [Q}
(Uee=5V; 1 =20 mA) 100
(Uec =2V; 1, =3 mA; LV an Masse) 300 .
Leistungswirkungsgrad e [%] 87 nicht belegt [T} 8] Betriebsspannung U,
Uee =5V; I, =2mA) C7 () Z U76601)£z Oszillatoreingang
Spannungswirkungsgrad 7y [%] 97 Masse 3] €] LV (int.Stabilisator)
Uec=5V; Ry = ) c1 (=) 4 5] Ausgang

Kennlinien fiir die Anwendung als Spannungsinverter
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Bild 2: Ausgangsspannung des Span-

Bild 1: Pinbelegung des U7660DC. An
die Pins 2 und 4 wird der Pumpkonden-
sator angeschlossen
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Bild 3: Stromaufnahme und Wirkungs-
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Bild 4: Abhangigkeit der Oszillatorfre-
quenz von der Kapazitat an Pin 7

Bild 5: innenwiderstand in Abhangigkeit
von der anliegenden Betriebsspannung

Bild 6: Stromaufnahme ails Funktion der
Betriebsspannung
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Bild 7: Wirkungsgrad der Invertierung
als Funktion der Oszillatorfrequenz

Applikationsschaltungen
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Bild 8: innenwiderstand in Abhéngigkeit
von der Oszillatorfrequenz
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Bild 9: Abhéngigkeit der Oszillatorfre-
quenz von der Betriebsspannung

Applikationshinweise
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Bild 10: Betriebsspannungsinverter fir
negative Ausgangsspannung. Zur Be-
schaltung siehe Applikationshinweise
und Kennlinien.
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Bild 11: Parallelschaltung von U 7660 DC
zur Halbierung des Innenwiderstandes.
C2 braucht nur einmal vorhanden zu
sein.
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Bild 12: Beschaltung zur
Verdopplung der
Betriebsspannung
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Bild 14: Anwenderschaltung zur Erzeu-
gung einer negativen Spannung in Kom-
bination mit einer Spannungsverdopp-
lung

Als Kapazitats-

Bild 13: Kaskadierung von zwei U7660DC zur Erzeu-
gung hoherer negativer Ausgangsspannungen. Die
praktische Grenze liegt bei zehn IS.
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Bild 15: Einsatz von zwei IS U 7660 DC
zur Erzeugung einer Ausgangsspannung

von —15V aus einer Betriebsspannung
von +5V
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Bild 16: Einsatz von drei IS U 7660 DC zur Erzeugung von —15V aus einer Betriebs-

spannung von +15V
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Bild 17: Stromlaufplan zur Gewinnung
einer symmetrischen Betriebsspannung

a 51 Uy Voo ™ 320V
7 7] (der 1-MQ-Wider -
/766006 stand ist u.U. zur
3 Z]’“'} Verpesserung des
7

5 t An schwingverhaltens
m er fordertich)

=) e

Bild 18: Anwendung des U7660 DC zur
exakten Halbierung der anliegenden Be-
triebsspannung

® Um das Verhalten bei kleinen Be-
triebsspannungen (Uge<4,0V) zu
verbessern, ist es zweckméiBig, Pin 6
(LV) an Masse zu legen. Bei Span-
nungen von mehr als 4,0V darf
Pin 6 nicht beschaltet werden.

® Bei Betriebsspannungen iiber 6,5V
muB eine Diode zur Vermeidung
eines ,latch up“ in Reihe zum Aus-
gang geschaltet werden. Die Aus-
gangsspannung reduziert sich dann
jedoch um den Betrag der FluBBspan-
nung der Diode, weshalb Typen mit
geringer FluBspannung zu bevorzu-
gen sind.

® Kurzschliisse zwischen Ausgang
(Pin 5) und Fingang (Pin 8) sind bei
Betriebsspannungen von mehr als
5,5 V unbedingt zu vermeiden.

® Zur Erhohung des Wirkungsgrades
und zur Reduzierung des Innenwi-
derstandes werden fiir C1 und C2
reststromarme Elektrolytkondensato-
ren empfohlen.

® Bei herabgesetzter = Oszillatorfre-
quenz infolge AnschluBl eines exter-
nen Kondensators an Pin 7 bzw. einer
geringen Betriebsspannung sollten im
Interesse eines giinstigen Wirkungs-
grades C; und C, um den Faktor ver-
grofBert werden, um den die Oszilla-
torfrequenz verringert ist.

® Die Gesamtheit aller Grenz- und
Kenunwerte sind in der TGL 45025
enthalten {4].

Dipl.-Ing. U. Beier
VEB Halbleiterwerk Frankfurt (O.)
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